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W lampach wyladowczych, przewaznie
na ich katodach zarowych, powierzchnie,
przeznaczone do pokrycia warstwa tlen-
ku, w celu wytworzenia powlok, sktadaja-
cych sie z tlenkéw wapniowcéow, powleka
sie uprzednio weglanami wapniowcow i we-
glany te przeprowadza w tlenki przez o-
grzewanie. Z weglanéw wytwarza si¢ dys-
persje, zawiesiny, roztwory koloidalne, z
ktérych potem przez zamurzanie, natryski-
wanie, powlekania lub kataforeze tworzy
sie warstwe wierzchnia. Potrzebne do tego
celu dyspersje weglanéw wytwarzano do-
tychczas przewaznie za pomoca mechanicz-
nego rozdrabniania. Jeden ze sposobow
polega na bezposrednim mieleniu weglanu

w mlynie kulowym. Niedogodnosé tego spo-
sobu polega ma tym, Ze przez zwigkszanie
miatkosci dyspersji zwieksza sie zaréwno

czas trwania mielenia, jak i kioszty, jak

réwniez i ilosé szkodliwych zanieczyszczen, -

przechodzacych do dyspersji z mlewa.
Wedtug innego sposobu, nie mechanicz-
nego, miele sie nie bezposrednio weglan,
lecz potrzebny do jego wytworzenia wodo-
rotlenek. Zawiesine tegoz wedorotlenku w
alkoholu metylowym przeprowadza sig,
wprowadzajac suchy dwutlenek wegla, w
weglan wapniowcowy, zawarty w k'wasie
dwumetyloweglowym, przy czym weglan,
po przesaczemiu i wysuszeniu, rozklada si¢

woda w ilosci przekraczajacej ciggar réw-.
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nowaznikowy.. Urtwurzmy weglan wapniow-
cowy pep{tymupe si¢ w wlodlz:le przez czas
dtugszy, tak iz rdz‘tWoa' Wm ponad wy-
dzielona grubsza ' zawiesing weglanu 3 —
5%-owy weglan wapniowcowy w postaci
koloidalnego roztworn. Z tak powstalego
koloidalnego roztworu weglan wydziela sie
jednak przy kataforezie w postaci zelu, za-
wierajacego wode, kitérego budowa na sku-
tek' pézniejszej obrébki * cieplnej zmienia
si¢ w ten sposéb,, iz warstwa wykazuje od-
pryski, a wiee traci swa ciaglosé. Niedogad-
nos¢ te mozna usunaé tylko w temn sposob,
ze warstwe weglanu osadiza sie¢ na drodze
elektroforezy z bardzo rozcieficzonego
0,8 — 1% -owego roztworu koloidalnego za
pomoca, pradu o bardzo matej gestosci, mp.
0,8 — 1 mA fom?, co nadzwyczaj przedluza
pracg, gdyZz mp. w ciaggu 10 minut mozna
osadzi¢ z weglanu barowego na cm? 0,003 g
osadu. Wytwarzanie tego koloida jest po-
nadto stosunkowo trudne i wymaga duzej
starannosci.

Dzieki miniejszemu wynalazkowi moz-
na uniknaé powyzszej miedogodnoséci, wy-
dzielajac za pomoca dwutlenku wegla za-
wiesine weglanu (stuzaca jako powloka) z
roztworu zwiazku chemicznego wapniow-
cé6w (np. wodorotlenku tychze), rozpusz-
czalnego w cieczy nie rozpuszczajacej we-
glanéw, np. z wodnego roztworwu.

. Jezeli wodorotlenek rozpuscié nie w wo-
dzie, lecz np. w bezwodnym alkoholu mety-
lowym, wéwczas otrzymuje sie wodoro-
tlenekl krystaliczny wzglednie zawierajacy
wode krystaliczna,

Zmieszanie gazowego dwutlenku wegla
z roztworem wodorotlenku uskutecznia sie
badZ za pomoca zwyklego wprowadzania
do roztworu wodorotlenku gazowego dwu-
tlenku wegla pod cisnieniem atmosferycz-
nym, badz przez.zetkniecie dwutlenku we-
gla z roztworem w przestrzeni zamknietej,
znajdujgcej si¢ pod cisnieniem. Mozna jed-
nak wprowadzaé roztwor w postaci bardzo
rozpylonej do przestrzeni, znajdujacej sie

pod ci$nieniem atmosferycznym lub wyz-

szym, zawierajacej dwutlenek wegla.
Dwutlenek wegla mozna polaczyé w po-

staci wodnego roztworu z roztworem woido-

‘rotlenku, a mianowicie pod cisnieniem

atmosferycznym lub wyzszym. W ten spo- -
séb wydzielanie staje si¢ ciaglym i jako
takie ‘'mozna je réwniez przeprowadzié w
praktyce, wpuszczajac np. znajdujace sie
pod cisnieniem roztwory za pomoca dysz

Venturi'ego na przemian warstwami spét-
$rodkowymi do maczynia, znajdujacego sie

pod cisnieniem.

Stezenie wytwarzanej dyspersji wegla-
nu mozna zwigkszyé, zwigkszajac stezenie
wyjsciowego roztworu zwiazku wapniowco-
wego. W tym celu do wytwarzania bardzo
stezonych dyspersyj weglanu stosuje sie
cieple roztwory wapniowcéow. Miatkosé po-
wstatych dyspersyj mozna regulowaé, zmie-
niajac warunki osadzania np. stezenie, tem-
perature, czas trwania osadzania, przez
mieszanie roztworu w mniejszym lub wiek-
szym stopniu. - Przy wytwarzaniu bardzo
‘mialtkich dyspersyi podnosi si¢ lepkosé cie-
czy wzgledem wody, najkorzystniej przez
dodanie stosowanej réwniez jako rozpu-
szczalnik gliceryny lub glikolu albo tez sto-
sujac jako rozpuszczalnik gliceryne bez-
wodna. I tak np. gdy rozpuszczalnik skta-
da sie z 1 czesci wody i 3 — 4 czesci gli-
ceryny, wowczas wydzielony weglan posia-
da mialtkosé koloidalna.

Za pomoca opisanego sposobu mozna
wytworzy¢ koloidalne dyspersje o duzym
stezeniu, np. zawierajace 25% weglanu.
Stanowia one gaszcz i mozna je dowolnie
rozcieficzyé woda. Do osadzania na drodze
elektroforezy nadaja, sie juz 4% -owe dys-
persje i mozna z nich w ciagu 1 — 2 mi-
nut za pomoca, pradu o gestosci 10 mA na
cm?, najkorzystniej ogrzewajac, osadzié
0,003 g weglanu barowego. Powloki, osa-
dzone z powyzej opisanych dyspersyj, wy-
kazuja (prawdopodobnie dlatego, iz nie
stanowia one zeléw, zawierajacych wodeg)



taka budowe, iz nawet po obrébce cieplnej
nie posiadaja rys, czyli zachowuja swa
ciaglosé.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb wytwarzania z weglanéw
wapniowcowych ciaglych warstw tlenko-
wych na katodach lamp wyladowczych,
znamienny tym, ze dyspersjg, stosowana
do wytwarzania. powloki, osadza sie z roz-
tworu rozpuszczalnego zwigzku wapniowca
w rozpuszczalniku mie rozpuszczajacym
weglanéw, przy czym makladanie warstwy
powlokowej za pomoca tej dyspersji usku-
tecznia si¢ na drodze kataforezy.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamien-
ry tym, ze w przypadku bezwodnego roz-

puszczalnika stosuje si¢ krystaliczna od-
mian¢ zwiazku wapniowca, zawierajaca,
wode.

3. Sposéb wedhtug zastrz. 1, znamien-

ny tym, ze do roztworu wapniowca, uzyte-
go do wydzielania, dodaje si¢ cieczy o
wickszej niz woda, lepkiosci.

4. Sposiéb wedlug zastrz. 1, znamien-
ny tym, 2e jako rozpuszczalnik zwigzku
wapniowcowego stosuje sig¢, przynajmniej
czesciowo, ciecz o wigkszej niz woda lep-
kosci. .

5. Sposéb wedlug zastrz. 4, zmamien-
ny tym, ze jako rozpuszczalnik zwiazku
wapniowcowego stosuje si¢, przynajmniej
czesciowo, gliceryne lub glikol.

6. Sposéb wedtug zastrz. 1, znamien-
ny tym, ze dwutlenek wegla wprowadza. sie
do roztworu zwiazku wapniowcowego w po-
staci roztworu.

N. V. Philips'
Gloeilampenfabrieken.

Zastepca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.

Druk L. Boguslawskiege i Ski, Warszawa.



	PL26642B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DESCRIPTION


